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内容概要

氧化铟锡（或掺锡氧化铟，简称ITO）薄膜作为典型的透明导电氧化物（简称TCO）材料广泛应用于
平面显示、太阳 能和有机发光器件等领域。ITO薄膜的性能主要依赖于其氧化状态和掺杂元素的特性
，对于能带结构的研究表明可以 通过掺杂而提高其导电性和拓宽其光学禁带。目前ITO薄膜的主要应
用领域一般是作为单一的电学涂层或光学涂层， 即利用其金属导电性和光学透明性，但其导电性和透
明性仍需进一步提高，同时ITO薄膜的化学和热不稳定性以及低 表面能限制了ITO薄膜的进一步应用
，应该开发出高质量的TCO薄膜，以开拓更广的应用领域，而提高ITO薄膜的综合 性能是当前研究的
一个重要方向。在我国曾出版过不少关于这方面的书，但好多内容陈旧，新近的文章和书籍虽然不 少
，但都比较分散和各有侧重点，一些新颖的观点尚未反映在书中，一本内容新颖并具有理论和工程实
践意义的专著， 是作者多年的梦想。
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